WZORCOWE ROZWIAZANIE ZADANIA 3.

Mozna zauwazy¢, ze nowy kondensator stanowi potaczenie
s réwnoleglte dwoch kondensatoréw o wspdlnej oktadce O3
] (patrz  rysunek).  Przyjmujac, ze  powierzchnia
: poszczegblnych okladek wynosi S, mozna pojemnosé
kondensatora Cs zapisac jako:
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Skuteczne napiecie na kondensatorze Cs mozna policzy¢ jako iloczyn skutecznej
wartosci  pradu ptynacego w obwodzie oraz reaktancji kondensatora (oporu
pojemnosciowego):

I
U.=1-X.= , 3)

wCy

natomiast nat¢zenie pradu mozna wyrazi¢ jako stosunek wartosci skutecznej napigcia
zroédta podzielonej przez catkowita impedancje (zawade) szeregowego polaczenia
rezystancji R i pojemnosci Cs:
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Podstawiajac (3) do (4) otrzymujemy
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ktore to wyrazenie, po podstawienie Cs w formie (2), jest uwiktanym réwnaniem dla a.
Przeksztatcajac, mozna wzor (5) napisaé w postaci:
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Wprowadzajac nowe oznaczenia:
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gdzie p=3/4,a t,=16,5 us oraz wykorzystujac (2), mozemy (6) zapisa¢ jako:
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Roéwnanie to ma dwa rozwigzania:

a=%i%,/1—4wroﬂ, (11)

co po podstawieniu danych liczbowych daje:
a=0,45 lub «=0,55. (12)
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